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两路独立运算放大器                                     SDC358

概述 
SDC358 内部包括有两个独立的、高增益并内置频

率补偿的电压运算放大器。在很宽的电源电压范围内适

用于单电源工作模式，也可以使用分立的电源，电源漏

电流独立于电源电压的大小。 

SDC358 的封装形式包括 DIP-8、SOP-8、TSSOP-8。 

应用 
■  电池充电 

■  无绳电话 

■  开关式电源 

特点 
■  内置单位增益频率补偿。 

■  输入共模电压范围包括地。 

■  大电压增益：100dB 

■  每个运算放大器的电源电流极低：500uA  

■  低输入偏置电流：20nA 

■  低输入失调电压：2mV (典型) 

■  大输出电压范围：0V~VCC-1.5V 

■  宽电源电压范围： 

单路电源：3V~ 36V 

双路电源：±1.5V~ ±18V  

 

管脚描述 

 

图 1 管脚排布 

 

编  号 名  称 功   能 

1 OUT1 输出 1脚 

2 INPUT1- 负端输入 1脚 

3 INPUT1+ 正端输入 1脚 

4 GND 地 

5 INPUT2+ 正端输入 2脚 

6 INPUT2- 负端输入 2脚 

7 OUT2 输出 2脚 

8 VCC 电源脚 

表 1 管脚描述 
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功能框图 
 

 

 

 

 

 

 

 

图 2 功能框图 

 

 

 

 

 

 

 

 

绝对最大额定值（注意：应用不要超过最大额定值，以防止损坏。长时间工作在最大额定值的情况下可能影响

器件的可靠性。） 

参  数 符  号 数  值 单  位 

电源电压 Vcc 36 V 

差模输入电压 Vi(diff) 36 V 

共模输入电压 VIN -0.3-+36 V 

DIP-8 780 mW 

SOP-8 660 mW 功耗(TA=25℃) PD 

TSSOP-8 570 mW 

最大结温度范围 TJ 150 ℃ 

工作温度范围 Topg -40-+85 ℃ 

贮存温度范围 Tstg -65-+150 ℃ 

表 2 最大额定值 
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电气参数(无特别指明情况下：Ta=25℃，VCC=5V) 

参  数 符  号 条 件 下 限 典 型 上 限 单 位

输入失调电压 VIO RS=0Ω - 2 5 mV 

输入失调电流 IIO - - 5 30 nA 

输入偏置电流 IB - - 20 200 nA 

大信号电压增益 A  
V 

85 100 - dB vd

RL=2kΩ, VCC+=15V, 

VO=1.4V~11.4

电源电压抑制比 30V SVR VCC+=5V~ 70 100 - dB 

ICC1 VCC=5V - 0.5 1.2 mA 
静态电流 

0.7 ICC2 VCC=30V - 2 mA 

共模输入电压范围 VCC-1.5 Vicm VCC=30V 0 - V 

共模抑制比 CMR - 60 70 - dB 

输出源电流 Isource CC=15V, VO=2V Vid-=1V, V 20 40 - mA 

输出短路电流 ISC VCC=15V - 40 60 mA 

Isink1 Vid-=1V, VCC=15V, VO=2V 10 15 - mA 
输出陷电流 

O=0.2V Isink2 Vid-=1V, VCC=15V, V 12 50 - mA 

VOH1 VCC=30V，RL=2kΩ 26 - - V 
输出高电平 

 VOH2 VCC=30V，RL=10kΩ 27 28 - V 

输出低电平 VOL VCC=5V,RL=10kΩ - 5 20 mV 

输入失调电压温漂 uDVio  - 7 30 V/℃

通道隔离度 Vo1/Vo2 f=1kHz~20 kH - -120 - dB z 

表 3 电特性 
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特性曲线 

      

图 3 输入偏置电流 VS 温度                       图 4  输入电流限制 VS 温度 

       

图 5 输入电压范围                                       图 6  电源电流 

       
图 7 带宽与温度的关系                                图 8 共模抑制比 
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图 9 开环频率响应                                       图 10 大信号频率响应 

         

图 11 电压跟随脉冲响应                                  图 12 输出特性（漏电流） 
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图 13 电压跟随脉冲响应（小信号）                         图 14 输出特性（源电流） 

        

图 15  输入电流                                      图 16 大信号电压增益 
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图 17 电源抑制比、共模抑制比 VS 温度                               图 18 电压增益 
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典型应用电路 
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图 19  AC 耦合反相放大器                                  图 20  DC 加法放大器 
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图 21 同相 DC 放大                                              图 22 功率放大                 
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图 23 高输入阻抗，DC 差分放大器 
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封装尺寸 

DIP-8 
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SOP-8 
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TSSOP-8 
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重要声明 

 
本文件仅提供公司有关产品信息。对本文件中描述的产品和服务，绍兴光大芯业微电子有限公司有权在没有通

知的任何时间进行更改、更正、修改和改进。绍兴光大芯业微电子有限公司对产品的任何特定用途不承担任何责任，

也不承担对任何超出产品应用或使用所产生的责任。绍兴光大芯业微电子有限公司没有在其专利或其他权利上设置

任何许可。 
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